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摘要(译)

一种有机电致发光显示器，其中在与像素电极相同的表面上形成具有透
明材料和金属材料的浓度梯度的黑矩阵。有机电致发光显示器的黑矩阵
和像素电极仅使用一次掩模操作形成。黑矩阵具有连续梯度结构的浓度
梯度，其中透明材料的成分连续减小，同时金属材料的成分随着黑矩阵
的厚度增加而连续增加，梯级结构，其中透明材料逐渐减少，同时金属
材料的成分随着黑矩阵的厚度增加而逐渐增加，或者其中重复连续梯度
结构和/或阶梯梯度结构的多梯度结构。
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